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Smluvni strany:

CRYTUR, spol sr.o.

se sidlem Na Lukach

Smlouva o vyuziti vysledku
Programového projektu Epsilon ¢. TH02010580

2283, 511 01 Turnov

zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci krélové v oddilu C, vlozka 13937

zastoupend Dr. Jindfichem HouZvic¢kou, jednatelem

ICO: 25296558
DIC:  CZ25296558

(dale jen , Pfijemce”),

Fyzikalni Gstav AV CR, v. v. i.
se sidlem Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

zastoupeny RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., feditelem

ICO: 68378271
DIC:  Cz68378271

(dale jen ,Dalsi ucastnik”),

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku smlouvu o vyuZiti vysledkd ve smyslu ustanoveni § 11

v

zdkona ¢. 130/2002 Sb., o podpofe vyzkumu, experimentalniho vyvoje a inovaci z verejnych

prostiedkl a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zdkon o podpore vyzkumu, experimentalniho

vyvoje a inovaci), ve

1.1.

znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,Zakon“):

Ucel a predmét Smlouvy, nazev a identifikaénich Gdaje projektu

U&elem a pfedmétem této smlouvy o vyuziti vysledkd (dale jen ,,Smlouva“) je
upravit zplsob vyuZiti vysledk(i programového projektu s oznacenim ,Rychla
ill

zobrazovaci stinitka pro ionizujici, UV, EUV zareni”,
projektu: TH02010580 (dale jen ,Projekt”) v souladu se smlouvou o poskytnuti

identifika¢ni uadaje

Ucelové podpory na fteSeni programového projektu (Cislo smlouvy:
2016TH02010580) ze dne 23.12.2016 (dale jen ,,Smlouva o poskytnuti ucelové
podpory“) uzaviené mezi Pfijemcem a Technologickou agenturou Ceské
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Republiky se sidlem Evropska 1692/37, 160 00 Praha 6, ICO: 72050365 (dale
jen ,Poskytovatel”), a to v rdmci Programu na podporu aplikovaného vyzkumu
a experimentélniho vyvoje Technologické agentury Ceské Republiky EPSILON,
verejna soutéz.

Vymezeni vysledki a jejich srovnani s cili Projektu

Vysledky dosazené v ramci Projektu (dale jen ,Vysledky”), podil smluvnich
stran a srovnani s cili Projektu jsou vymezeny v ptilohach ¢. 1 a 2 Smlouvy.

Uprava vlastnickych a uzivacich prav k Vysledkam

Smluvni strany prohlasuji, Ze vlastnictvi Vysledk( a pfistupova a uZivaci prava
k Vysledkdim vytvofenym v ramci Projektu Prijemcem a Dalsim Ucastnikem jsou
upraveny v souladu se smlouvou o Uc¢asti na feSeni Projektu €. S16/224F ze dne
14.12.2016. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou opravnény dostat zavazkim
vyplyvajicim z této smlouvy. Podil na vysledcich je podrobnéji vymezen ve
Smlouvé.

Jakékoliv budouci postoupeni prav k Vysledkim bude provedeno tak, aby byla
dodrzZena pravidla vyplyvajici ze Smlouvy o poskytnuti podpory, z ustanoveni §
16 Zakona a pravidla verejné podpory ve smyslu ¢l. 107 smlouvy o fungovani
Evropské unie.

Zpusob vyuziti Vysledki a doba, ve které budou Vysledky vyuzity

Smluvni strany se zavazuji spolupracovat a poskytnout si vzajemné maximalni
soucinnost ktomu, aby byly Vysledky vyuZity v souladu simplementacnim
planem, ktery tvoti Pfilohu ¢.3 Smlouvy (dale jen ,Implementacni plan“)
véetné, pokud to bude nezbytné, uzavreni pfislusnych smluv o postoupeni prav
nebo uzivacich prav z Vysledkl za obvyklych trinich podminek. Pro vylouéeni
pochybnosti strany vyslovné prohlasuji, Ze touto Smlouvou nejsou prevadéna

jakakoliv prava k Vysledkim.

Dalsi ucastnik se zavazuje poskytnout Prijemci nezbytnou soucinnost pfi
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vykazovani plnéni Implementacniho planu vici Poskytovateli a je srozumén
s tim, Ze v pfipadé neplnéni Implementacniho planu mohou byt vici Projektu
ze strany Poskytovatele udéleny financni sankce.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfi vyuziti Vysledkd budou postupovat v souladu
s pravidly verejné podpory ve smyslu ¢l. 107 smlouvy o fungovani Evropské unie
a podily na vysledcich mezi sebou finan¢né vyporadaiji.

Rozsah stupné dlivérnosti tidajti a zptisob nakladani s nimi

Veskeré vysledky Projektu tvori obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504
zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist, a
smluvni strany se zavazuji ve vztahu k obchodnimu tajemstvi, k némuz nemaji
vyluénd préva, nestanovi-li Smlouva nebo jeji pfilohy jinak, obsah tohoto
obchodniho tajemstvi nevyzradit Zadné treti osobé bez predchoziho
pisemného souhlasu vsech osob, které disponuji pravy k tomuto obchodnimu
tajemstvi.

Neni-li ve Smlouvé, pravidlech TACR pro vefejnou souté? EPSILON nebo
pravnich predpisech, kterymi se Ucastnici Projektu fidi, stanoveno jinak, jsou
veskeré informace ziskané smluvnimi stranami v souvislosti s uzavirdnim a
plnénim povinnosti dle Smlouvy pfisné dlivérné a smluvni strany jsou povinny
o nich zachovavat miéenlivost, ledazZe jde o

(i) sdéleni nebo pfipad povoleny nebo vyZadovany pro béiné a radné plnéni

povinnosti dle Smlouvy; nebo

(ii)  sdéleni nebo pfipady pozadované na zakladé nafizeni pfislusSného soudu nebo

pfislusného organu verejné spravy; nebo

(iii)  jakékoliv informace, které jsou verejné znamé jinak nez v disledku poruseni

ustanoveni tohoto odstavce.

Sankce

Smluvni strana, ktera porusi povinnosti dle ¢l. 5 této smlouvy, je povinna za kazdé takové

poruseni zaplatit smluvni strané, které se poruseni pfimo dotykd, smluvni pokutu ve vysi

30.000,- K¢.
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7.6.

Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany jsou povinny vzajemné se pisemné informovat o kazdé zméné
udaja uvedenych ve Smlouvé ¢i jejich prilohach jakoZz i o jakychkoliv
skutecnostech relevantnich pro plnéni Implementacniho planu a postupu
Poskytovatele vUci Prijemci ve vztahu k Projektu.

Zmény a dopliiky Smlouvy mohou byt provadény pouze dohodou smluvnich
stran ve formé cislovanych pisemnych dodatki k této Smlouvé.

Vztahy neupravené Smlouvou se Fidi Zakonem, zak. ¢. 89/2012 Sbh., obcansky
zdkonik a Ramcem pro statni podporu vyzkumu, vyvoje a inovaci (2014/C
198/01).

Tato Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ kazdd ze smluvnich
stran obdrii po jednom a trfeti obdrZi Pfijemce za ucelem poskytnuti
Poskytovateli.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu zastupci smluvnich stran a
uzavira se na dobu nejzazsiho terminu stanoveného Implementacnim planem.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem zverejnéni v registru smluv dle zak. ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv.

Ustanoveni ¢lank( 4., 5. a 6. zUstavaji platna a Gcinna i po skonceni doby, na
kterou je Smlouva uzavrena. Stejné tak zlistavaji platna a ucinnd i jakakoliv dalsi
ustanoveni Smlouvy, u nichZ je zfejmé, Ze bylo Umyslem smluvnich stran, aby
nepozbyly platnosti a ucdinnosti okamzikem uplynuti doby, na kterou je
Smlouva uzaviena.

V Turnové dne 30. 11. 2020 V Praze dne 30. 11. 2020

CRYTUR, spol. s r.o. Fyzikalni Gstav AV CR, v. v. i.

jméno: Dr. Jindfich Houzvicka jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

funkce: jednatel

funkce: reditel
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Prilohy:
Pfiloha ¢. 1 Vymezeni Vysledkd a podilu na Vysledcich
Ptiloha ¢. 2 Vysledky Projektu a jejich srovndni s cili Projektu

Ptiloha ¢. 3 Implementacni plan Projektu
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1. Textova cast

Pfiloha ¢.1

Vymezeni Vysledkt a podilu na Vysledcich

Vysledkem Projektu (Cinnosti) se rozumi (v souladu se smlouvou o Ucasti na feSeni projektu ze dne 14.12.2016) vyhradné nové poznatky ve vyzkumu a vyvoji

ziskané pri reseni ukoll Projektu.

Cilem Projektu bylo vyvinout rychla scintilaéni stinitka pro detekci ionizujiciho, UV, EUV zafeni vcetné doprovodnych nezbytnych technologii jako je rist
bezdefektnich krystalll YAP pro substraty, vyvoj epitaxniho opracovani substratd, rist scintilacnich vrstev InGaN/GaN na monokrystalickém substratu pomoci
metody MOVPE, pfiprava stinitek z vyrobenych struktur a jejich aplikace pro konkrétni uZziti.

2. Prehled
Nazev vysledku Vymezeni Vysledku Pocet Kategorie | Podil smluvnich stran
Vysledku
2017V001 Priibézna zprava Prlibéina zprava 1 50%/50%
2017V002 Funkéni vzorek krystalu YAP Krystal YAP s bezdefektni ¢asti dia.1“ x 1“ pro 1 G Ptijemce: 100%
Epitaxni substraty
2018V001 Priibézna zprava Prlibézna zprava 1 50%/50%
2018V002 Funkcni vzorek orientovaného YAP Orientovany substrat dia. 1“ x 0.5mm 1 G Ptijemce: 100%
substratu
2019V001 Priibézna zprava Prlibézna zprava 1 50%/50%
2019V002 Funkéni vzorek orientovaného YAP Orientovany substrat dia. 2“ x 0.5mm 1 G Prijemce: 100%

substratu
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2019V003 Funkéni vzorek scintilaéni struktury Scintilacni struktura InGaN/GaN na substratu safir, G 50%/50%
YAP
2019V004 Funkéni stinitko pro aplikace Funkéni stinitko InGaN/GaN na safirovém substratu G Ptijemce: 100%
dia. min. 10 x 0.5mm
2020V001 Priibézna zprava Prlibézna zprava 50%/50%
2020V002 Funkcni stinitko pro aplikace Funkéni stinitko InGaN/GaN na YAP, safirovém G Prijemce: 100%
substratu dia. min. 10 x 0.5mm s ovéfenim vlastnosti
2020V003 Ovérena technologie ristu krystalti | Ovéfena technologie dokumentovana reglementem Ztech Ptijemce: 100%
dia. 2“
2020V004 Ovérena technologie opracovani | Ovérena technologie epitaxniho opracovani krystalu Ztech Ptijemce: 100%
krystalu YAP na substraty YAP na substraty dia. 2“ - reglement
2020V005 Ovérena technologie funkénich | Ovéfena technologie funkénich struktur InGaN/GaN Ztech Dalsi ucastnik 100%
struktur InGaN/GaN na substratech na substratech
2020V006 Patent — Rychla stinitka Patent P 50%/50%
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VsSechny cile Projektu byly dosaZzeny podle planu. Vysledky budou v nasledujicich letech uplatnény komerc¢né.

Priloha ¢. 2

Vysledky Projektu a jejich srovnani s cili Projektu

Celkové je mozné hodnotit Projekt jako vysoce Uspésny, nejen vzhledem ke splnéni planovanych cil(, ale primarné vzhledem k mnozstvi Vysledkt (napf. udéleny
patent, velké mnozZstvi novych vyrobkil a technologii). Nové produkty jsou svétové jedinecné a do skonéeni feseni Projektu nebylo u fady Vysledkd nalezeno
zadné primé konkurenéni feseni (rist bez defektnich krystall YAP, epitaxni opracovani substratl YAP — vyrobek epitaxni substraty, rychla stinitka).

Vsechny vysledky jsou plné dokumentovany. Udéleny patent 2020V006 Patent — rychla stinitka je udélen jako ¢. 307721 k PV2017-556 "Scintila¢ni detektor
pro detekci ionizujiciho zafeni". Funkéni vzorky jsou uloZeny u Pfijemce a DalSiho Ucastnika a technologické postupy byly nejpozdéji do konce Projektu
zavedeny do systému fizené dokumentace DOKIS u Pfijemce a ovérena technologie funkénich struktur InGaN/GaN na substratech je dokumentovana
technologickym reglementem uloZzenym v systému Databdze publikaci FZU u Dalsiho Ucastnika. Podklady budou uchovdvany podle smluv s Poskytovatelem.

2. Prehled
Nazev vysledku Vymezeni Vysledku Pocet Kategorie | Srovnani s cili Projektu
Vysledku Splnéno Ano/Ne
2017V001 Prubéina zprava Prabézina zprava 1 ANO
2017V002 Funkéni vzorek krystalu YAP Krystal YAP s bezdefektni ¢asti dia.1“ x 1“ pro 1 G ANO
Epitaxni substraty

2018Vv001 Prubéina zprava Prabézina zprava 1 ANO
2018v002 Funkéni vzorek orientovaného YAP Orientovany substrat dia. 1“ x 0.5mm 1 G ANO
substratu

2019V001 Priibézna zprava Prlibézna zprava 1 ANO
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2019V002 Funkéni vzorek orientovaného YAP Orientovany substrat dia. 2“ x 0.5mm G ANO
substratu
2019V003 Funkcni vzorek scintilacni struktury Scintilaéni struktura InGaN/GaN na substratu safir, G ANO
YAP
2019V004 Funkéni stinitko pro aplikace Funkéni stinitko InGaN/GaN na safirovém substratu G ANO
dia. min. 10 x 0.5mm
2020V001 Prubézna zprava Prabézina zprava ANO
2020V002 Funkéni stinitko pro aplikace Funkéni stinitko InGaN/GaN na YAP, safirovém G ANO
substratu dia. min. 10 x 0.5mm s ovéfenim vlastnosti
2020V003 Ovérena technologie ristu krystalti | Ovéfena technologie dokumentovana reglementem Ztech ANO
dia. 2“
2020V004 Ovéiena technologie opracovani | Ovéfena technologie epitaxniho opracovani krystalu Ztech ANO
krystalu YAP na substraty YAP na substraty dia. 2“ - reglement
2020V005 Ovérena technologie funkénich | Ovéfena technologie funkénich struktur InGaN/GaN Ztech ANO
struktur InGaN/GaN na substratech na substratech
2020V006 Patent — Rychla stinitka Patent P ANO




T A (\ Fyzikalni Gstav — \
O 7 AVE = ey

Pfiloha ¢. 3

Implementacni plan Projektu

1. Textova cast

1.1. Shrnuti (a odivodnéni) zvolené koncepce vyuziti vysledka.

Jednotlivé vysledky budou zavedeny do vyroby ihned po ukonceni Projektu, vyvoj vSech potifebnych technologii je ukoncen. Pfijemce spolec¢nost CRYTUR, spol.

s r.0., bude realizdtorem véech komerénich vystupl projektu, Dalsi Géastnik Fyzikalni ustav AV CR, v. v. i., bude dodavatelem funkénich InGaN/GaN struktur pro
stinitka, realizovana u Ptijemce.

Pfijemce je dlouhodobé velmi Uspésny pfi zavadéni novych typl vyrobkd na trh a nové vyvinuté vyrobky jsou plné kompatibilni s existujicim portfoliem
produktd.

Reportovani.

O plnéni zavazkl ze Smlouvy bude Dalsi ucastnik Pfijemci podavat pisemnou zpravu, a to 1x rocné vzdy k 31. prosinci pocinaje prvnim rokem tcinnosti Smlouvy.
PFijemce po vyporadani pripominek pisemné zpravy zpravu zpfistupni DalSimu Ucastnikovi. Implementacni plan je platny pro obdobi 1.1.2021 — 31.12.2025.

10
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1.2, Podminky budouci licencni smlouvy.

Budouci smlouva bude uzavfena za standardnich na trhu obvyklych podminek a jejim obsahem budou béZné podminky odpovidajici povaze vysledkd,
predchozi spolupraci smluvnich stran, v souladu s pravidly verejné podpory ve smyslu ¢l. 107 a nasl. smlouvy o fungovani EU.

Soucasti budouci smlouvy bude standardni zavazek prijemce poskytovat smluvni strané licenéni smlouvy podklady o trzbach z vyrobkd a/nebo sluzeb
vyrobenych ¢i poskytnutych s vyuZitim vysledkd a pravo Dalsiho Gcastnika tyto podklady kontrolovat a auditovat.

1.3. Ochrana Vysledka

Smluvni strany jsou povinny po dobu ucinnosti Smlouvy podniknout vSechny prislusné kroky nutné k udéleni patent( ve statech, ve kterych bylo pozadano
o patentovou ochranu, a udrZovat platnost jiz udélenych patent(. Neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak a nedohodnou-li se smluvni strany jinak, naklady
pravni ochrany prav k vysledkim smluvni strany nesou dle svého podilu na Vysledcich.

Pfrijemce a Dalsi ucastnik se v budouci smlouvé zavazou podniknout na své vlastni naklady veskera opatreni proti porusovani vSech prav vyplyvajicich z
dusevniho vlastnictvi a pro neruseny vykon prav plynoucich z této Smlouvy.

11
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Implementacni plan vysledkl Projektu TH02010580

1. Identifikace vysledku:

Jsou uvedeny vysledky mimo pribé&Znych zprav

TH020105802017V002 - Krystal YAP s bezdefektni ¢asti dia.1” x 1“ pro Epitaxni substraty — dosazeny v prosinci 2017
TH020105802018V002 - Funkéni vzorek orientovaného YAP substratu dia. 1“ x 0.5mm - dosazeny v prosinci 2018
TH020105802019V002 - Funkéni vzorek orientovaného YAP substratu dia. 2“ x 0.5mm - dosazeny v bfeznu 2019
TH020105802019V003 - Funkéni vzorek scintilacni struktury InGaN/GaN na substratu safiru - dosazeny v éervnu 2019
TH020105802019V004 - Funkéni stinitko InGaN/GaN na safirovém substratu dia. min. 10 x 0.5mm - dosazeny v prosinci 2019
TH020105802020V002 - Funkéni stinitko pro aplikace RTG zobrazeni —dosazZeny v ¢ervnu 2020

TH020105802020V003 - Ovérena technologie rlstu krystald dia. 2 — dosazena v ¢ervnu 2020

TH020105802020V004 - Ovérena technologie opracovani krystalu YAP na substraty — dosazenad v zari 2020
TH020105802020V005 - Ovérena technologie funkénich struktur InGaN/GaN na substratech — dosazena v prosinci 2020
TH020105802020V006 — PATENT by jiz dosazen/ udélen v roce 2019

Vyjmenované vysledky a jejich popis souhlasi se zadanim vysledkd ve schvaleném navrhu projektu.

Vysledek 2017V002 - Krystal YAP s bezdefektni ¢asti dia.1“ x 1“ pro Epitaxni substraty VOO1 byl dosazen v prvnim roce feSeni Projektu. Vyreseni rlstu
bezdefektniho krystalu byl nutnou podminkou pro naslednou ptipravu epitaxnich substratd dia. 1“ v dalSich letech. Vysledek byl dale optimalizovan a
s pridavkem dotaci napt. Ceru umoznoval diverzifikaci a pripravu scintilacnich detektord dia. 1“ x 1“ pro rliznad pouziti ve vyrobcich Prijemce. Vysledek byl
zaveden do komercni praxe v roce 2018

12
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Vysledek 2018V002 souvisi s vysledkem 2017V002. Byl pripraven funkcni vzorek epitaxné lesténého orientovaného substratu YAP dia. 1. Vysledek bude slouzit
pro vyvoj scintilacnich heterostruktur InGaN/GaN. Implementace byla zahéjena v roce 2019.

Vysledek 2019V002 souvisi s vysledkem 2018V002. Na zakladé pokroku v technologii pripravy krystald YAP dia 2“ byl pripraven funkcni vzorek epitaxné
lesténého orientovaného substratu YAP dia. 2“. Vysledek bude slouZit pro vyvoj scintilaénich heterostruktur InGaN/GaN a bude zafazen do stavajiciho portfolia
vyrobk( Prijemce. Implementace byla zahajena v roce 2020.

Vysledek 2019V003 - Funk¢ni vzorek scintilaéni struktury InGaN/GaN na substratu safiru pfipraveny metodou MOVPE na pracovisti Dalsiho Ucastnika slouZi jako
zakladni scintilacni struktura pro ovéreni luminiscencnich parametri a pro nasledny vyvoj scintilacnich stinitek. Implementace byla zahajena v prosinci 2019 do
dalsi optimalizace vSech parametr( scintilaCnich vrstev.

Vysledek 2019V004- Funkdni stinitko pFipravené ze struktury InGaN/GaN na safirovém substratu dia. min. 10 x 0.5mm navazuje na funkéni scintilacni struktury
2019V003. Na stinitku byla provedena ovérovaci méreni dosazeného rozliseni 3.0um pro RTG zobrazeni. Vysledek byl pouzit pro dalsi optimalizaci scintilacnich
struktur pro docileni jeSté lepSiho rozliseni.

Vysledek 2020V002- Funkéni stinitko pFipravené ze struktury InGaN/GaN na safirovém substratu dia. min. 1“ x 0.5mm navazuje na funkéni scintilaéni struktury
2019V003 s cilem stabilizace a homogenitu scintilacnich vlastnosti. Na stinitku byla provedena ovéfovaci méreni dosazeného rozliseni ( 2.0um ) pro RTG
zobrazeni. Implementace vysledku pro aplikace bude zahajena v roce 2021.

Vysledek 2020V003 - Ovérena technologie rlstu krystall dia. 2“ je dokumentovana technologickym reglementem uloZzenym u Pfijemce v systému DOKIS.
Implementace vysledk( byla zahajena bezprostfedné po ovéreni do standardni vyroby krystal( YAP u Pfijemce.
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Vysledek 2020V004 - Ovérena technologie opracovani krystalu YAP dia.na substraty s epitaxnim povrchem je dokumentovana technologickym reglementem,
uloZenym u Ptijemce v systému DOKIS. Implementace vysledk( bude zahajena v roce 2021 formou zafazenim epitaxné opracovanych substrat( do portfolia
vyrobk( Prijemce.

Vysledek2020V005 - Ovérend technologie funkénich struktur InGaN/GaN na substratech je dokumentovana technologickym reglementem, uloZzenym u Dalsiho
Ucastnika v systému Databdze publikaci FZU. Implementace vysledk( bude zahajena v roce 2021.

Vysledek2020V006 — PATENT - rychl3d stinitka je udélen jako ¢. 307721 k PV2017-556 pod nazvem: "Scintilacni detektor pro detekci ionizujiciho zareni".

II1. Planované pfinosy vyuziti vysledku:

V pribéhu rfeseni projektu byla dosaZena fada vysledk(. Byly vyrobeny zkusebni vzorky, ptipraveny vyrobni technologické postupy a jednotlivé vyrobky budou
postupné zavadény do vyroby od 1/2018-6/2018 v souladu se zadanim. Vysledkem projektu jsou i nové technologie, které umoznuji produktivnéjsi vyrobu
krystal( YAP pro celou fadu aplikaci, vyrobu rizné orientovanych substrat( s epitaxné opracovanym povrchem umoziujici nejen pfipravu rychlych stinitek
metodou MOVPE, ale rovnéz ptrimy prodej zakaznik(im. Priprava stinitek, pfipadné rychlych scintilacnich vrstev na substratech YAP, safiru umozZiuje vyrobu
velmi rychlych stinitek pro zobrazeni napf. elektronll a v pulznich RTG systémech. Rychlé scintilacni systémy budou vyuZity rovnéz ve vyvoji zcela novych
detekénich systém pro TOF — PET tomografii.

Financni prinos se projevi ve vlastni vyrobé Prijemce v pfipadé ristu bezdefektnich krystal( i pro jiné aplikace, kde mizeme ocekdvat prinos ve zvyseni vytéznosti
bezdefektivnich krystal(. Tento pfinos Ize odhadnout v fadu 1 — 2 mil. K¢ v nasledujicich 3 letech.

Financni pfinos z realizace epitaxnich substrat( je odhadovan na 0,1 — 0,2 mil. K&/rok

Financni pfinos z realizace rychlych InGaN/GaN struktur je odhadovan na 0,8 — 1,0 mil. K¢/rok

Cisty finanéni pfinos ve formé rostoucich trzeb je odhadnut v souhrnu na jednotky miliénG korun v nasledujicich 3 letech.
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1V. Monitorovaci ukazatele:

Planované trzby z uvedenych vyrobk( dosahnou dle naseho odhadu vyse 5000 tis. KE. Klicovym prvkem Uspésnosti prodeje epitaxné lesténych substratl bude
hledani konkrétnich zakaznikd v technickych a biologickych aplikacich vhodnou formou prezentace v portfoliu Pfijemce, pripadné publikacemi v prestiznich
Casopisech. Implementace rychlych stinitek bude zaviset predevsim na ovéreni a implementace coby komponenty do sériového pfistroje zakaznika.

Tabulka trzeb v tis. K¢

1. rok 2. rok 3. rok

trzby 1000 2000 2000
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